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Elektrolumineszenz auf Leiterbahnen 

Eiektrolumineszenz-Leuchteinrichtung dadurch ge~ 
kennzeichnet, da£ auf einem elektrisch isoiierenden Ma- 
terial mitwenigstens zwei Leiterbahnen nacheinander fla- 
chig sic abdcckcnd cine mit Lcuchtpigmontcn angcroi 
cherte Paste sowie eine transparente Leitschicht aufge- 
bracht werden, so date nach Anlegen eines Wechselstro- 
mes zwischen den Elektroden biidenden Leiterbahnen ein 
Wechselfeld aufgebaut wird, das die Leuchtpigmente zwi- 
schen und auf den Leiterbahnen zum Leuchten anregt. 
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Stand der Technik 

Die Idee, die Elektrolumineszenz auf und zwischen Leiterbahnen umzusetzen, 
ist nicht neu. Bereits 1988 wurde in einer Schutzrechtanmeldung ( P 380231 .0 ) 
anschaulich die besondere Form der Elektrolumineszenz-Leuchttechnologie 
dargestellt. 

Um eine nutzbare Leuchtkraft zu erzielen, wares allerdings notwendig, das 
Wechselfeld intensiv, d.h. mit hoher Spannung und/oder Frequenz aufzu- 
bauen. Selbst mit der heutigen Feinstleiterplattentechnik und sehr dunnen 
und nah beinander liegenden Bahnen lafit sich die daruberliegende Leucht- 
pigmentschicht unter sonst gleichen Bedingungen nicht in dem MaGe erre- 
gen, wie eine solche auf einer ITO-beschichteten Polyesterfolie. Eine nen- 
nenswerte Nutzung blieb deshalb diesem Ideengut versagt. 

Vorteile der Erfinduna und deren Beschreibung 

Die erfindungsgemafte Leuchteinrichtung erfahrt zur Verbesserung der Leucht- 
intensitat eine zusatzliche transparente Leitschicht, die uber der Leuchtpig- 
mentschicht liegt. Diese nimmt die Feldlinien auf, d.h. veriorene Energie wird 
aufgefangen, ein Spannungsinduktion wird bewirkt im Verhaltnis des Abstan- 
des der transparenten Leitschicht zur Leiterbahn. 
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Ein Ausfuhrungsbeispiel gemaS gemaS vorgenannter Anspruche wird anhand 
nachstehender Figur erlautert: 

Die auf der isolierenden Flache (1) angeordneten Leiterbahnen (2) sind mit 
einer mit Leuchtpigmenten angereicherten Paste (3) abgedeckt, so dali so- 
wohl der Raum zwischen den Bahnen aufgefullt ist als auch flachig uber die- 
sen das Material verteilt ist. Die die Feldlinien aufnehmende transparente 
Leitschicht (4) liegt direkt auf der Leuchtpigmentschicht und bewirkt nach 
nach Anlegen eines Wechselstromes mit bestimmter Spannung und Fre- 
quenz eine intensive, nutzbare Anregung der Leuchtpigmente. 
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Elektrolumineszenz auf Leiterbahnen 

\ 

Anspriiche 

1 . Elektrolumineszenz-Leuchteinrichtung 
dadurch gekennzeichnet, 

daS auf einem elektrisch isolierenden Material mit wenigstens zwei Leiter- 
bahnen nacheinander flachig sie abdeckend eine mit Leuchtpigmenten an- 
gereicherte Paste sowie eine transparente Leitschicht aufgebracht werden, 
so daB nach Anlegen eines Wechselstromes zwischen den Elektroden bil- 
denden Leiterbahnen ein Wechselfeld aufgebaut wird, das die Leuchtpig- 
mente zwischen und auf den Leiterbahnen zum Leuchten anregt. 



2. Elektrolumineszenz-Leuchteinrichtung nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das isolierende Material mit den Bahnen eine Leiterplatte mit atztech- 
nisch hergestellten Kupferbahnen ist. 

3. Elektrolumineszenz-Leuchteinrichtung nach Anspruch 2 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Leiterbahnen verzinnt werden und durch den im Vergleich zum Kup- 
fer hoheren Reflektionsgrad eine groGere Lichtausbeute ermoglichen. 
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4. Elektrolumineszenz-Leuchteinrichtung nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Leiterbahnen auf dem isolierenden Material mit einem Leitlack aufge- 
bracht werden. 

5. Eiektrolumineszenz-Leuchteinrichtung nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die den AbschluG des Beschichtungsprozesses bildende transparente 
Leitschicht mit einem speziellen Farbpigment versetzt wird, das durch die 
darunter liegende Leuchtpigmentflache selbst angeregt wird und in seiner 
eigenen Farbe leuchtet. 

6. Elektrolumineszenz-Leuchteinrichtung nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die mit Leuchtpigmenten angereicherte Paste mit Farbpigmenten ver- 
setzt wird, so daS eine vom Farbton des Leuchtpig mentes abweichende 
Leuchtfarbe entsteht. 
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Elektrolumineszenz-Leuchteinrichtung nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, 

daft fiir eine groGere Flache eine Vielzahl von Leiterbahnen parallel ange- 
ordnet werden, die wechselweise an verschiedenen Phasen angeschlossen 
sind. 

Elektrolumineszenz-Leuchteinrichtung nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die parallelen Leiterbahnen einer Phase kammartig ausgebildet und 
die anderen Leiterbahnen kammartig in diese eingreifend an angeordnet 

sind. 
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Figur 
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